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SA482 � � � � � � � 	 � 
 � � PWM � � � � �

� � � � � � 	 � � � � �� �  � �! � " # �$ % &

' ( ) �! 
 " # * + , " # - . �  

 

�����

* / 0 � 
 1 2 3 4 5 � 100uA6 

* � � � � 7 8 2 9 : � 50KHz/67KHz/100KHz6 

* ! 
 " #  

* ! � " #  

* � �  �  

* ; < + , " #  

* ; = > ? @ � MOSFET 

* A 0 B /   

� �

������� � � ��	
 �

�  ���� ���� ���
� � �

* � � � � �

�

� 	 
 � �  � �

����� � � � � � 	 � 
����� �  � � � � � � � �

SA482D50K65 2A DIP-8-300-2.54 50K 5.0� 

SA482D67K65 2A DIP-8-300-2.54 67K 5.0� 

SA482D100K65 2A DIP-8-300-2.54 100K 5.0� 

SA482T50K65 2A TO-220F-4L 50K 5.0� 

SA482T67K65 2A TO-220F-4L 67K 5.0� 

SA482T100K65 2A TO-220F-4L 100K 5.0� 

SA482D50K80 2A DIP-8-300-2.54 50K 5.6� 

SA482D67K80 2A DIP-8-300-2.54 67K 5.6� 

SA482D100K80 2A DIP-8-300-2.54 100K 5.6� 

SA482T50K80 2A TO-220F-4L 50K 5.6� 

SA482T67K80 2A TO-220F-4L 67K 5.6� 

SA482T100K80 2A TO-220F-4L 100K 5.6� 
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内部偏置

电 平 位 移

和 限 幅

保 护 电 路

振 荡 器

前 向 边

缘 消 隐

�

�

�

控 制

及

驱 动

电 路

��� �� 	
�

����

比较器

��

���

�

�

� � � � ��

������������������ ����� �������� ����

SA482XXXX65 650 
C D � � 2 RGS=1MΩ6 

SA482XXXX80 
VDGR 

800 
V 

D � 2 E6� �  VGS ±30 V 

C F � 
 $ %
� IDM 3.0 ADC 

C F G H � 
 2 Tamb=25°C6 ID 0.42 ADC 

�� � � ��
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C F G H � 
 2 Tamb=100°C6 ID 0.28 ADC 

I � � �  VCC 30 V 

� J K L � � 9 :  VFB -0.3~ VSD V 

SA482DXXXXX 1.28 
- M  

SA482TXXXXX 
PD 

42 
W 

N O P +  TJ +160 °C 

N O + ,  Tamb -25~ +85 °C 

Q R + ,  Tstg -55~+150 °C 

	 
 � 1. �  � � � � � � � � � �  

�

����( S T MOSFET= U �V W X Y Z [ �Tamb=25°C) 

�������� ����� �������� �  ! �" # ! �� $ ! � ���

�����



���

C � \ ] � �  BVDSS VGS=0V�ID=50µA 650 -- -- V 

VDS=Max. VGS=0V -- -- 50 µA 

^ D � C F � 
  IDSS VDS=0.8Max. VGS=0V 

Tamb=125°C 
-- -- 200 µA 

_ ` C � a b � c  RDS(ON) VGS=10V�ID=0.5A -- 5.0 6.0 � 

d e f a  Gfs VDS=50V�ID=0.5A 1.5 -- -- S 

K L � g  Ciss -- 550 -- 

K h � g  Coss -- 38 -- 

i e j K � g  Crss 

VGS=0V� VDS=25V�

f=1MHz 
-- 17 -- 

pF 

a b k l m n  Td(on) -- 20 -- 

o p m n  Tr -- 15 -- 

� q k l m n  Td(off) -- 55 -- 

r s m n  Tf 

VDD=0.5BVDSS�ID=1A 

-- 25 -- 

nS 

D t � u ( D v � w D v C ) Qg -- -- 35 

D � � u  Qgs -- 3 -- 

D C � u  Qgd 

VGS=10V�ID=1A �

VDD=0.5BVDSS 
-- 12 -- 

nC 

�� � � ��
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�  

C � \ ] � �  BVDSS VGS=0V�ID=50µA 800 -- -- V 

VDS=Max. VGS=0V -- -- 50 µA 

^ D � C F � 
  IDSS VDS=0.8Max. VGS=0V 

Tamb=125°C 
-- -- 200 µA 

_ ` C � a b � c  RDS(ON) VGS=10V�ID=0.5A -- 5.6 7.0 � 

d e f a  Gfs VDS=50V�ID=0.5A 1.5 2.5 -- S 

K L � g  Ciss -- 250 -- 

K h � g  Coss -- 52 -- 

i e j K � g  Crss 

VGS=0V�VDS=25V�

f=1MHz 
-- 25 -- 

pF 

a b k l m n  Td(on) -- 21 -- 

o p m n  Tr -- 28 -- 

� q k l m n  Td(off) -- 77 -- 

r s m n  Tf 

VDD=0.5BVDSS�ID=1A 

-- 25 -- 

nS 

D t � u ( D v � w D v C ) Qg -- -- 60 

D � � u  Qgs -- 15 -- 

D C � u  Qgd 

VGS=10V�ID=1A �

VDD=0.5BVDSS 
-- 20 -- 

nC 

�

����(  � = U �V W X Y Z [ �Tamb=25°C)�
��������� ����� �������� �  ! �" # ! �� $ ! � ���

% & ' ( �

o � / 0 � �  Vstart VFB=0 14 15 16 V 

� q � �  Vstop VFB=0 8.4 9 9.6 V 

� � = U  

� � � �  FOSC SA482X50KXX 45 50 55 

� � � �  FOSC SA482X67KXX 61 67 73 
KHz 

� � � �  FOSC SA482X100KXX 90 100 110  

� � � � x + , 	 y z �  -- -25°C�Tamb�+85°C -- ±5 ±10 % 

�� � � ��
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��������� ����� �������� �  ! �" # ! �� $ ! � ���

{ | } ~ �  Dmax 
SA482X50KXX�

SA482X67KXX 

72 77 82 % 

{ | } ~ �  Dmax SA482X100KXX 61 67 73 % 

) * ' ( �

i � � � 
  IFB 0V�VFB�3V 0.7 0.9 1.1 mA 

i � � q � �  VSD VFB�6.5V 6.9 7.5 8.1 V 

� q k l � 
  Idelay 5V�VFB�VSD 4 5 6 µA 

�+ � & ' ( �

K h � �  Vref  4.80 5.00 5.20 V 

+ , � � �  �Vref/�T -25°C�Tamb�+85°C -- 0.3 0.6 mV/°C 

, 	 ' ( �

� 5 � 
  Iover { | � S � 
  1.89 2.15 2.41 A 

- . ' ( �

! � " #  Vovp VCC�24V 25 27 29 V 

! � " #  Tsd  140 160 -- °C 

/ 0 1 � 	 ' ( �

/ 0 � 
  Istart VCC=14V -- 100 170 µA 

N O � 
 2  � = U 6 Iop  -- 7 12 mA 

�

� � � � �

2���3�����

� �� ��
�� �� ���� 
��
234 5 � 2��3��6��7�

1�6�7�8 2 Drain C F  

2 1 GND E 

3 3 VCC I � �  

4 4 FB i � K L �  

5 -- NC ~ �  

�

�

�
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 � � �

SA482 � � � � � � � � � � > ? � � � � � � @ � - � MOSFET * � 
 � � PWM � � �

PWM  � � � � � � � � � � � � � " # - . � � �  � �! � " # �! 
 " # * + , " # -

. � � � & e � � ( ) �� z 	 D � 0 � � � � � SA482 � � � � � � : � � �� w � � * � � 	

� � � �� � � d � y � � * i � � y � � �  
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DIP-8-300-2.54                                                                                       ����� 

 
TO-220F-4L                                                                                    �������  ����� 

 �


